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                   Notele de curs la disciplina Optoelectronica sunt 
adresate studenților Facultății Electronică și Telecomunicații, 
programele de studiu 0714.1 TEHNOLOGII ȘI SISTEME DE 
TELECOMUNICAȚII, 0714.2 REȚELE ȘI SOFTWARE DE 
TELECOMUNICAȚII, 0710.1 INGINERIE ȘI MANAGEMENT 
ÎN TELECOMUNICAȚII și 0714.3 COMUNICAȚII RADIO ȘI 
TELEVIZIUNE.   
          Partea a doua a notelor de curs cuprinde materialul referitor la 
fotoreceptori. 
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